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Fizika Problemlori ETi-nin Yarimkeciricilor fizikasi s6basinin elmi-tadqiqat islorinin
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Elmi istiqamat: Fizika 2006 2026 Yarimkegiricilor
fizikas1
Problem: Elektronika ligiin 2006 2016 sObosinin
perspektivli  olan  material  vo miidiri,
strukturlarin alinmasi va tadqiqi. fr.e.d.
F.O.Riistomov
Moévzu: Mikroelektronikanin 01.01.2012 | 31.12.2014
mogsadlori  {iglin - yarimkegirici
material \G) strukturlarin
texnologiyasinin islonmasi, optik vo
elektrik xassalorinin tadqiqi
Is 1. p-Si monokristallik 16vholorindo | p-tip ~ silisium  monokristallik | 01.01.2012 | 31.12.2014 | Riistomov F.8 | N.H.Darvisov
lyuminessensiya qabiliyyatli | 16vholorinda nanomoasamali M.Z. Mommadov
C.Q.Axundov
mikromasamoali  Si  tobagolorinin | silisium  nazik  tobagolorinin N.N.Qocayev
. . . ) . - H.O.Qafarova
eletrokimyovi asilama metodu ilo | oksidlosdiricinin  ¢atigmazligi S.E.Bagirova
alinma texnologiyasinin islonmosi vo | rejiminde  kimyavi  asilama
onlarin  glialanma  spektrlorinin | metodu ilo alimasi
todqiqi.. texnologiyasinin iglonmosi  vo




2 marhals. Elektrokimyovi asilama | onlarin  photolyuminessensiya | 01.01.2013 | 31.12.2013

iisulu ilo alinmis p-tip nanomasamali | spektrlorinin todqiqi

silisium tobagalarinin  elektrofiziki

xassalorinin tadqiqi.

Is2. Giinos batareyalarinin  baza | Zn(Cd;,S,)Se1.y nazik | 01.01.2012 | 31.12.2014 | M.O.Coforov V.O.Bagiyev
elementi olan  Zn(CdixS,)Sery | tobogolorinin miixtolif gfgﬁggz
nazik toboagolorinin  kimyovi vo | mohlullarda,  mikroemulsiyali R.M.Mehdiyev
elektrokimyavi ¢okdiirma tsulu ilo | sistemlordoe elektrokimyovi IS{}ZII\}/}; ?n};i\; dova
alinmasi, onlarin elektrik, | cokdiirmo metodlarl\i ilo alinma R.F.Hasanova
fotoelektrik vo optik xassalorinin | texnologiyalarinin islonmasi va

todqiqi. alimmig mimunoslorin  elektrik,

2 morhslh. Miixtolif mohlullarda, fotoelektrik va optik xassslorinin 01.01.2013 | 31.12.2013

mikroemulsiyali sistemlordo kimyavi tedgiqi.

vo elektrokimyovi metodla alinmig

Zn;4Cd,S14Sey nazik tobogolorinin

optik vo fotoelektrik xassolorinin

todqiqi

Is 3. Qaz bosalmasi plazmasmin | Yiiksok omlu GaAs-qaz | 01.01.2012 | 31.12.2014 | N.N.Lebedeva | V.I.Orbux
yarimkegciricilorin sothindaki | araliginda-seolit kontaktnin g:;:?\?[ﬁzggv
nanostrukturun ~ vo  polimerdoki | tutum Vo elektret

nanokompozitlorin morfologiyasina, | xarakteristikalarina miixtolif

optik va elektrik xassoloring tosirinin | amillorin tosirinin tadqiqi

todqiqi.

2 morhald. GaAs-seolit kontaktinin 01.01.2013 | 31.12.2013




tutum vo elektret xarakteristikalarina
qaz araliginin parametrlorinin

tosirinin tadqiqi

5. Is4. Amorf vo monokristallik metal | AI-TiW-Pd2Si/n-Si diodlarinda | 01.01.2012 | 31.12.2014 | S.H.Bsgorov T.Z.Quliyeva

tobogoli  metal —  yarimkegirici | volt-tutum xarakteristikalarmin 5-M.Qocayeva

M.H.Hasanov
kontaktlarin emission va elektrofiziki | vo  Sottki  diodu  osasinda M.N.Agayev
parametrlorinin tadqiqi hazirlanmis giines elementlorinin
2morhala. Al-TiW-Pd2Si/n-Si diod- | todqiqi. 01.01.2013 | 31.12.2013

larinin induktiv xassoslorinin todgigi
vo o -metal-Si osasinda hazirlanmis

Giinas elementinin todqiqi.

1. Rubrikator tizrs ikisaviyyali kod verilir

2. Maliyyalo¢dirma manbalaring gostorilon uygun kod qoyulur (13-dovlst biidca vasaitlori; 31-blidcadonkonar fond; 22-sifaris¢inin
vasaitlori; 04-0z vasaitlori; 05-xarici miigaviloys asason) (bir movzu {igiin bir ne¢o maliyya manbayi gostarila bilor)

3. Isin xarakteri gostorilon uygun kod qoyulur (01-fundamental, 02-tatbiqi, 03-innovasiya)

Yarmmkeciricilor fizikasi sobasinin miudiri F.9. RUSTOMOV

Fizika Problemlori ETi —nun direktoru S.9. HACIYEV



